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ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK

(Yilsonu Sinavi)

Siire 100 dakikadir. Sorularin tiimii yamitlanacaktir. Kendi not ve Kkitaplarmmizdan
yararlanabilirsiniz. Puanlama: Soru 1 (25), Soru 2 (30), Soru 3 (25), Soru 4 (20)

Soru 1. Sekil-1'deki primerden anahtarlanmis basit anahtarlamali glic kaynaginin giris gerilimi
220V’luk sebeke gerilimi dogrultularak elde edilmektedir. Vo = 48V, anahtarlama frekansi =50
kHz, lomaks = 9A, lomin = 0.5A, Vp = 0.8V, Vsat = 1.2V, AVo<50mV, to, / T= 0.4 olarak verilmistir.
Anahtar ve diyot kayiplarini ihmal etmeden:

a- U gevirme oranini hesaplayiniz.

b- L ve C eleman degerlerini bulunuz.

Soru-2: Bir yukariya dogru anahtarlamali gli¢ kaynadinda anahtar olarak karakteristikleri Sekil-
2'de verilen gi¢ MOSFET'i kullanihyor. (Gi¢ MOSFET!' icin devre kenetlenmeli enduktif yuk
olusturmaktadir). Gi¢ kaynaginda V|, = 12V, Vo = 48V, Devrenin ¢alisma akimi lo = 5A, bobin
akiminin dalgalanma araligi Al = 0.35A olarak verilmistir. MOSFET Rs = 50 Ohm i¢ direngli bir
uretecle surtluyor. Esik gerilimi V1 = 4V, Rpson(25°C) = 0.4 Ohm dur. Maksimum gigte jonksiyon
sicakligi T; = 140°C degerini asmayacaktir. Surtict darbe genligi Vee=12V , anahtarlama
frekansi fs = 50 kHz olarak verilmigtir.

a- MOSFET'in ton toplam iletime girme ve torr toplam kesime gitme sirelerini hesaplayiniz.
b-Devrenin anahtarlama ve iletim kayiplarini hesaplayiniz.

c-Cevre sicakligi T, = 50°C iken yukarida belirtilen jonksiyon sicakhi degerinin asilmamasi igin
Reja 181l direnci hangi degerden kiguk tutulmalidir? hesaplayiniz, anahtarlama ve iletim kaybi
disindaki kayiplar ihmal edilecektir.

Soru-3: Sekildeki osilatérin frekansi f=500Hz ve darbe-periyot orani da a=1
konumunda T4/T = 1/5 olacaktir. Schmitt tetikleme devresinin histerezis gerilimi
Vy=1.8V olarak verilmistir. Vomaks=10V, Vomin = - 8V dur.
a- Vomaks #Vomin 0lmasi durumu igin T4 doldurma, T, bosaltma surelerini ve T
periyodunu veren bagintilari ¢ikartiniz.
b- Eleman degerlerini hesaplayiniz.

Soru-4: Bipolar gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi kullanilarak, Sekil-4’deki band séndiren
suzgec devresi gerceklestirilecektir. Aktif stizgeg birim kazangli Butterworth karakteristigini
saglayacak (QP = 1/42 ) ve séndiirme frekansi 50Hz olacaktir. OTA egimleri gm1= gmz2 =
1mA/V olarak secilecektir.

C4, C, kondansatérlerinin kapasitelerine verilmesi gereken dederleri bulunuz, gms ve gms4

egdimlerine verilmesi gereken degerleri belirleyiniz.
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SORU 2: Bobin akiminin degisimi

-
10nF R5 +Vo1
R, :\Iii R4 +Voz
5kQ
Sekil-3 (SORU 3)
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Sekil-4 (SORU 4) Band sdndiiren slizgeg ap = bg



